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摘要(译)

本发明涉及有机发光二极管显示装置,其制造方法和显示装置。 有机发光
二极管显示装置包括:基板和布置在基板上的多个子像素单元。 每个子像
素单元包括依次布置在基板上的第一电极,发光功能层和第二电极。 第一
电极的远离基板的表面包括以相等的宽度和相等的间隔彼此平行布置的
多个第一凹槽。 第一电极的一部分是锯齿状的。 多个第一凹槽的深度小
于从第一电极的表面离开基板到基板的最大距离。 对于多个子像素单元
中的一些,多个第一凹槽具有不同的宽度,并且多个第一凹槽中的相邻两个
第一凹槽之间的间隔不同。
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